Silizium-Gegenzellen
Silicon back-off-diodes

Cellules de chute de tension

RED

INDEACTIVE COMPONENTS

Bestelibelspiel

S8GZ B/ 75 AL (6 Platten 100 x 375 mm)

8842 ... Kamnzaichan
B e ANEEN| der Dioden in Serde,

Spannungsablall ca. 48 V pro Dicde

Ondering oode

Redaranca Symibol
Mumiber of dicdas in sesia,

wolags drop Ga. 08 Y per dioda

Example de commande

Coda

Mombre das dicdes on sana,
chule de tension 08 V par diods

T8 e Nanngleichsinom ly (4) Mominal DG currand Courarmt songinu neminad
AL ..., Standard Austihrung Slandard assambly Wedaion standand
Menngleichstrom Flatianabmessungen Anzahl der Dicden pro Plagie Abmapsingen | Denensians
MNominal DG gurent Dimensions of plate Mumbar ol Dipdes per plale Fia. Mo, ] Epite
Courant comiina naminal Dimansicns de plague Hombre de disde par plague ﬁg Ma. Paga
o {12 SDx TO 1 1 1
17 {23 100 x 100 i 3 11
200 {38 100 x 125 1 4 11
25 100 ¥ 125 2 4 11
Al 100 % 250 2 B 11
=1 100 x 250 i B 11
ad 100 x 3T 3 =} 11
75 100 & ATE 8 =} 11
ad 100 & 500 4 ¥ 1
100 100 ® 500 ] il 11
Mamimabwerts, wann kaine Pambslschaltung von Dicden soelisgl.

—  Masimum ratings IF no disdes are in paraliel.

Courant canting maximal guand pas des diades sant mise en panlga

Durch Parallsschalien wan mefiraran
Platten vendeiacht sich der ange-
Qe beane HE!'II'EHL‘.IW‘I‘H!TL

Bai winer Sesisnschalivng von Diodon
warden die Spannun e so
harausgelinn, daf alle Teilspannungen
abgegrillen werdan konnan

With sesvaral plates i pacalel the
glaled nominal DG cusmend & multiplisg
by the numbes of plabes.

On a steck ol dindes in sedies tags ae
arranged o that connections can be
made ta all mermadiate valages.

Par misa an parsfliéda de plusisurs
plagues & courarm cording nominal

s mufiplie.

Lars d'une miza an zané de d@odes, les
conmExiong ge gorlie sonl dispastes da
[ERE] h!;m qui boutes les tanslong
intenmadiaires soml digponiblkes.




